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           LAN8710 - компактный и экономичный трансивер 10/100 Ethernet-трансивер
           LAN8710 &ndash; представляет собой однокристальный приемопередатчик физического уровня (PHY) для сетей Ethernet. Микросхема выполнена по расширенной технологии flexPWR&reg; и обладает гибкой архитектурой управления потребляемой мощностью, совместимость с LVCMOS логикой по уровням сигналов (от 1, 6 В...Подробне... далее...

        

        
           Силовой N-канальный МОП-транзистор NDF03N60Z компании ON Semiconductor
               Компания ON Semiconductor представила силовой N-канальный МОП-транзистор NDF03N60Z, предназначенный для применения в таких приложениях как адаптеры ноутбуков, принтеров, игровых приставок, схемы питания LCD панелей. Транзистор рассчитан на напряжение 600 В. Сопротивление «сток-исток» в открытом состоянии... далее...

        

        
           Диэлектрические материалы RO4360 и RO4460 компании Rogers
               Компания Rogers представила препрег популярного материала RO4360 – RO4460. Оба материала имеют относительную диэлектрическую проницаемость 6.15 ± 0.15, а также тангенс угла диэлектрических потерь 0.003 на частоте 2.5 ГГц. Вместе они идеально подходят для производства компактных многослойных усилителей, а�... далее...
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